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С 1972 г. и по настоящее время – НИТУ МИСИС, 
м.н.с., с.н.с., зав. лаб. «Микроэлектроника», доцент, 
зав. 
кафедрой МПиД, директор ЦКП «Материаловедение и 
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институт стали и сплавов 

Основные результаты 
деятельности (перечисление 
достигнутых результатов) 

Создание на кафедре новых научных направлений, 
связанных с материаловедением наноматериалов  и 
технологией их получения, разработкой 
учебно-научного оборудования для исследования 
поверхностей твердых тел зондовыми методами, и 
создание новых учебных дисциплин  «Методы 
диагностики и анализа микро- и наноструктур», 
«Спектроскопические методы исследования».  
Автор  пяти монографий, учебных пособий, 
лабораторных практикумов и курсов лекций.  
Под научным руководством Пархоменко Ю.Н. 
защищены девять кандидатских и одна докторская 
диссертаций.  
Создание в НИТУ МИСИС  научно-исследовательского 
центра коллективного пользования (ЦКП) 
«Материаловедение и металлургия», научным 
руководителем которого он является.  
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- ГЗ «Новые кристаллические материалы на основе 
сложных оксидов для применения в качестве 
чувствительных элементов преобразователей энергии и 



заказчик, год, полученные 
результаты) 

детектирующих матриц частиц высоких энергий» 
проект № FSME-2023-0003; 
- ГЗ на 2024-2026 гг «Бессвинцовые сегнетоэлектрики 
и магнитоэлектрические материалы для перспективных 
сенсоров, актюаторов и элементов электроники» 
проект № FSME-2024-0001; 
- ГЗ «Новые магнитоэлектрические композитные 
материалы на основе оксидных сегнетоэлектриков с 
упорядоченной доменной структурой: получение и 
свойства», № 0718-2020-0031, 2020-2023 гг.; 
- В-100, № K2-2019-015, «Функциональные структуры 
на основе графенсодержащих материалов для 
перспективных устройств микро- и 
наноэлектронники», 2019-2020 гг.; 
- РНФ 18-79-10265 – 2018-2021 «Исследование 
композитных мультиферроиков на основе 
сегнетоэлектрических монокристаллов с целью 
создания высокочувствительных магнитных сенсоров, 
в том числе для медицинских приборов»; 
- РНФ 19-19-00626 - 25.04.2019 – 31.12.2022 
«Разработка высокоскоростного сканирующего 
ион-проводящего микроскопа для изучения 
динамических процессов мембран живых клеток»; 
- В100 (МИСиС) - 2019-2020 «Наноразмерные 
label-free высокочувствительные сенсоры для 
определения функциональных откликов единичных 
живых клеток на внешние физические и химические 
стимулы»; 
- ФЦП 14.578.21.0187 «Разработка 
высокочувствительных сенсоров вибраций, колебаний 
и пульсаций». 
- ФЦП 14.587.21.0035 «Разработка перспективных 
материалов для сбора бросовой механической и 
тепловой энергии на основе пьезо– и 
пироэлектрических эффектов» 
- В100-Н1-П71 «Новые функциональные материалы и 
наноструктуры с особыми электрическими и 
магнитными свойствами для гибридных сенсорных 
систем, терапии и диагностики» 
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1. Темиров А.А., Турутин А.В., Кубасов И.В., Кислюк 
А.М., Тимошенко Р.В., Киселев Д.А., Малинкович 
М.Д., Пархоменко Ю.Н. Датчик электрического 
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С.В., Корчев Ю.Е., Ерофеев А.С., Горелкин П.В., 
Преловская А.О., Ванеев А.Н., Колмогоров В.С., 
Тимошенко Р.В. Наноразмерный сенсор 
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Заявка № 2021104000 от 04.12.2020.   
4. Кислюк А.М., Кубасов И.В., Турутин А.В., 
Малинкович М.Д., Пархоменко Ю.Н., Шпортенко А.С., 
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Заявка № 2022134150 от 23.12.2022. 
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Жуков Р.Н., Темиров А.А., Малинкович М.Д., Соболев 
Н.А., Пархоменко Ю.Н. Магнитоэлектрический эффект 
в трехслойных градиентных композитах 
LiNbO3/Ni/метглас. Известия высших учебных 
заведений. Материалы электронной техники. 2023. Т. 
26. № 1. С. 26-35. DOI: 
10.17073/1609-3577-2023-1-26-35   
6. Пархоменко Ю.Н., Белов А.Г., Молодцова Е.В., 
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вопросу о корректном определении концентрации 
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А.С., Чичков М.В., Жуков Р.Н., Киселев Д.А., Ильина 
Т.С. Способ восстановительного отжига пластин из 
оксидного сегнетоэлектрического материала. Патент на 
изобретение RU 2778036 C1, 12.08.2022. Заявка № 
2021138415 от 23.12.2021.  
8. Быков А.С., Малинкович М.Д., Пархоменко Ю.Н., 
Полисан А.А., Полисан А.А., Темиров А.А., 
Шайхалиев А.И. Конструкция эндопротеза 
височно-нижнечелюстного сустава. Патент на 
изобретение RU 2780279 C1, 21.09.2022. Заявка № 
2021133173 от 16.11.2021 
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